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BB 103, BB 104

Silizium-Planar-Kapazitatsdioden fur den UKW-Bereich

BE 103 ist eine Einfach-Abstimmdiode zum Einsatz in UKW-Tunern im Glas-
gehiuse 51 A2 DIN 41880 (DO-7). Der Kapazititsbereich (bei Uy = 3 V) von 27 bis
33 pF wird in zwei Gruppen unterteilt {grin und blau). Die Typenbezeichnung und
der Kathodenring werden in der Kennfarbe der jeweiligen Kapazitdtsgruppe auf dem
unlackierten Glasgehiuse aufgestempelt.

BB 104 ist eine Zweifach-Abstimmdiode mit gemeinsamer Kathode und EKunst-
stoffumhillung zum Einsatz in UKW-Tunern zur Abstimmung von zwei getrennten
Kreisen, sowie fiir Gegentaktanwendung in hochwertigen Tunern. Der Kapazitats-
bergich (bei Uy = 3 V) von 34 bis 42 pF wird in zwei Gruppen unterteilt {grin
und blau). Dis Typenbezeichnung wird in der Kennfarbe der jeweiligen Kapa-
zitatsgruppe auf das Kunststoffgehiuse aufgestempelt.

Typ | Bestellnummer
BE 103 blau Q62702-B2
BB 103 grin Q62702-B4
BE 104 blau Q62702-Bb
BB 104 griin | Q62702-B6.
BE 103
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Gewicht etwa 0.2 g MaBe in mm Gewicht etwa 0.3 g Male in mm
Grenzdaten | BB 103 | BB104 |
Sperrspannung Un | |30 | v
DurchlaBstrom (T = 60°C) I [ 100 I mA
Umgebungstempearatur Tu | 55 I:lls +125 | =55 bis +100 | *C
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Statische Kenndaten (T, = 25°C) | BB 103 | BB 104 |
Durchbruchspannung | |
(In = 10 uA) Uten) ~ 32 ‘ > 32 v
Spemrstrom (U = 30V) Iy = B0 = B na
(Ue=30V; Ty=860"C) I, = 0,5 = 05 T1:8
Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)
{bei BB 104 fir Einzeldiode)
Kapazitdt (/g = 3V Ff=1MHz) Cp 27 bis 31 34 bis 39 pF
{grin) (griin)
Co 29 bis 33 37 bis 42 pF
| (blau) (blau)

Kapazitat (LU'y = 30V: Ff =1 MHz) Cp 11 14 pF
Kapazitatsverhiltnis Cow |, 65 (2.5-2.8) 2,66 (2.5-2.8) | -
Craov

Gitefaktor

fiir Cp = 38 pF: f = 100 MHz Q - 135 (=100) | -
fiir Cp = 30 pF; f = 100 MHz a 176 (= 100) = -
Serienwiderstand

(Cp = 38 pF: f = 100 MHz) e = 03 (<04 ¥
(Cp = 30 pF: f = 100 MHz) s 03({=05 | - (9]
Temperaturkoeffizient der Sperr- |

schichtkapazitit (Ug = 3 V) TR, 0,04 0.04 %/ °C
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Spannungsabhingigkeit der Spannungsabhangigkeit des
e Cn (Ua) Sperrstromes fs = f (L/g)
Diodenkapazitdt = rag vy = (Un) o Tu = Parameter
BE 103, BB 104 ; BB 103, BB 104
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Spannungsabhéngigkeit der Temperaturkoeffizient der
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